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(54) Title: CAPACITIVE MAGNETIC FIELD SENSOR 

(57) Abstract 

The invention relates to a capacitive magnetic field sensor. This sensor has a first 
electrode (2) and a second electrode (3), which are spaced apart from one another and 
which form a measurement capacitance. The first electrode (2) is situated on a first 
substrate body (4), and the second electrode (3) on a second substrate body (5). The 
second substrate body (5) is designed as a deformable membrane in the vicinity of the 
second electrode (3). A magnetic body (6) is situated in the vicinity of the second 
electrode (3) and the membrane, and is rigidly connected to the membrane and to the 
second electrode (3). As a result of this rigid connection, the influence of an external 
magnetic field on the magnetic body causes not only the magnetic body (6) to change its 
position but also causes the membrane and the second electrode (3) to change their 
position, since they are rigidly connected to said magnetic body. Because the second 
electrode (3) changes its position, its distance from the first electrode (2) changes, and 
thus the measurement capacitance, which acts as a measure of the externally applied 
magnetic field. This capacitive magnetic field sensor is distinguished by very small 
exterior dimensions, great mechanical stability, and low temperature dependence. 
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m Title: CAPACTTTVE MAGNETIC FIELD SENSOR 
^54) Bezeichnung: KAPAZITIVER MAGNETFELDSENSOR 
(57) Abstract 



The invention relates to a capacitive magnetic field sensor. 

3r 8 J!? ,8 £x iB J?T ided with a fiist electradc <2> an <* a second 
electrode (3) which are interspaced and which form a measuring 
capacity. The first electrode (2) is arranged on a first substrate body 
(4) and the second electrode (3) is arranged on a second substrate 
body (5) whereby the second substrate body (5) is configured as a 
deformable membrane in the vicinity of the second electrode (3) A 
magnetic body (6) is arranged in the vicinities of the second electrode 
(3) and of the membrane, and is connected in a rigid manner to 
the membrane and to the second electrode (3). By virtue of this 
rigid connection, the influence of an external magnetic field on the 
magnetic body not only provokes a displacement of the magnetic 
body (6) but, by being connected in a fixed manner to the membrane 
and to the second electrode (3), provokes a displacement of the same. 
The displacement of the second electrode (3) alters the distance to 
the first electrode (2) and thus the measuring capacity which acts as 
a measure for the externally applied magnetic field. The capacitive 
magnetic field sensor is characterized by having a very small overall 
size, a high level of mechanical stability, and a low dependence on 
temperature. 
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(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft einen kapazitiven Magnetfeldsensor. Dieser Sensor ist mit einer ersten Elektrode (2) und einer zweiten Elektrode 
(3), welche voneinander beabstandet sind und eine Messkapazitat bilden, versehen. Dabei ist die erste Elektrode (2) auf einem ersten 
SubstratkOrper (4) und die zweite Elektrode (3) auf einem zweiten Substratkdrper (5) angeordnet, wobei der zweite Substratkorper (5) im 
Bereich der zweiten Elektrode (3) als verformbare Membran ausgebildet isL Im Bereich der zweiten Elektrode (3) und der Membran ist ein 
magnetischer Kflrper (6) angeordnet und mit der Membran und der zweiten Elektrode (3) starr verbunden. Mittels dieser starren Verbindung 
bewirkt der Einfluss eines SuBeren Magnetfeldes auf den magnetischen Kbrper nicht nur eine LageverSnderung des magnetischen K6rpers 
(6), sondem damit fest verbunden auch eine LageverSnderung der Membran und der zweiten Elektrode (3). Durch die LageverSnderung der 
zweiten Elektrode (3) verandert sich der Abstand dieser zu der ersten Elektrode (2) und damit die Messkapazitat, welche als MaB fur das 
aufiere anliegende Magnetfeld wirkt. Der kapazitive Magnetfeldsensor zeichnet sich durch ein sehr kleines AuBenmaB, groBe mechanische 
StabilMt und eine geringe Temperaturabhangigkeit aus. 
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